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Elektronische Induktivitat

Wirkungsweise

Die Schaltung nach Bild'1 hat bei V— o den komplexen
Eingangswiderstand :
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Das entspricht einer 'Reihenschdltung aus dem Widerstand
R, und der Induktivitat Ly= C; R{ R,.
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_Bild 1: Schaltung
tiir eine elektro-

he Indukiivitse

‘Bild 2:
Spannungsteiler
mit Serienresonanz-
kreis

Uberwachung einer Gleichspannung

‘Die Anordnungen erfillen die Aufgabe, eine Gleichspan-.

. nung dahingehend zu {iberwachen, ob sie in, iiber oder un-
ter dem Toleranzbereich liegt. Fiir Spannungen bis etwa
10,5V ist die Schaltung .Bild 1 anzuwenden, fiir gréBere
Spannungen Schaltung Bild 2 (maximale Betriebsspannung
des A 301 mit 27 V beachten).

.Wirkungsweise des Diskriminators

Die A 301 sind als Schwellwertschalter unter Nutzung des
Verstdrkerteils des A 301 geschaltet. Dadurch ergibt sich
eine sehr kleine Hysterese. Ergeben sich dabei Schwierig-
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Anwendungsbeispiel

Spannungsteiler mit Serienresonanzkreis  (Absenzfilter)
(Bild 2)
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Dimensionierung fiir verschiedene Kreisgiiten (s.a. Bild 3):

Kurve Co C1 R1 Rg RV fo O
innF innF inkQ inQ inkQ inHz

150 6,8 50 - 470 3,9 1028 2,2
100 10 50 470 3,9 1039 3,25
47 22 50 470 3,9 1030 7
22 47 50 470 3,9 1 030\ 15
68 150 50 . 470 3,9 1028 52
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Rolf Kratzsch, -
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt:

keiten, weil eventuell der zu iberwachenden Spannung eine
Stérspannung Uberlagert ist, so kann der AnschluB 12 des
A301 mit einer Kapazitat gegen AnschluB 9 beschaltet wer-
den. :

In der Schaltung Bild1 wird als Schwellwert die Basis-
Emitterspannung des Eingangstransistors benutzt. Diese ist
mit etwa —2,4 mV/K temperaturabhdngig. Dem Emitter des
Eingangstransistors (AnschluB 2) wird deshalb iiber einen
NTC-Widerstand, abgeleitet von der intern stabilisierten
Spannung (AnschluB 13), eine mit der Temperatur steigende
Zusatzspannung zugefiihrt. Damit ergibt sich im Tempera-
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Bild 1: Schaltung fiir Ug < 10,5V

turberéich von 25..50 °C eine Anderung der Schwellspan-
nung von 910..890 mV (= 29;) gegeniiber 785...725 mV
(=~ 8Y%,) ohne Kompensation. Diese Schwellspannungen
sind fur die Dimensionierung von R; bis Rg heranzuziehen.
Der Eingangsstrom der IS ist < 10 uA, der maximal er-
laubte Eingangsstrom < 2mA, Am Emitter (AnschluB 2)
darf nicht mehr als 0,4V gegen AnschluB 9 stehen.

Bei Spannungen < 6V ist die in Reihe zu R, liegende Z-
Diode zu uberbriicken, bei hoheren Spannungen kann sie
eingebaut werden. Sie erhéht dann die Empfindlichkeit.

In der Schaltung nach Bild 2 wird als Referenzspannung die
Z-Diode 5,1V verwendet, deren Temperaturkoeffizient
nahezu 0 ist. Da hier, bezogen auf AnschluB 9, unzuldssige

Spannungen am Eingang auftreten kénnen, ist der Eingang

durch einen Reihenwiderstand und eine Diode zu schiitzen.
Ry bis Ry, sind entsprechend der zu liberwachenden Span-
nung zu dimensionieren. Wenn es die GréBe der zu iber-
wachenden Spannung zul@Bt, ist der Diskriminator nach
Bild 2 zu verwenden. Er bietet hohere Gencungkelt und klei-
nere Temperaturkoeffizienten.

Anzeigeteil

Im Bild 1 sind drei LEDs vorgesehen, von denen jeweils nur
eine leuchtet. Im Stromkreis der mittleren LED kann zusdtz-
lich ein Optokoppler vorgesehen werden, der hochohmig

Wirkungsweise

Bei 0-Pegel auf der Senderseite soll der bipolare Transistor
leiten. Nach Ablauf der durch das RC-Glied parallel zur
Gate-Sourcestrecke bedingten Verzégerung (Unterdriickung
von Stérimpulsen) ist dann der FET leitend. D, leitet eben-
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Bild 2: Schaltung fiir Us = 10,5 V

wird, wenn die Spannung auBerhalb des Toleranzbereiches
liegt. Durch Reihenschaltung der Empfdangerseiten mehrerer
Optokoppler, die in mehreren Uberwachungsbausteinen an-
geordnet sind, koénnen gleichzeitig mehrere Stromkreise
Uberwacht und, wenn durch unzuldssige Spannungen einer
davon gesperrt’ wird, z. B. ein Interrupt fir einen Rechner
oder eine andere Stérmeldung ausgelost werden. R, bis R
sind je nach Betriebsspannung und erforderlichem Strom zu
dimensionieren. l¢ max < 50 mA.

Im Bild 2 werden zur Anzeige die Segmente einer Vorzei-
chenanzeige (VQB 73/85) benutzt. Es ergibt sich folgende
Anzelge

<+ Spannung zu hoch
/ Spannung normal
— Spannung zu niedrig.

Die Anzeigeschaltungen sind unabhdngig von der Diskrimi-
natorschaltung und gegeneinander austauschbar.

‘Dr. Alfred Tolk,
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt

Storsicherer AnschluBB einer MOS-Logik an eine Leitung

falls. Da der Spannungsabfall an D; etwa gleich dem an
D, ist, liegt am Eingang der MOS-Logik. praktisch 0 V: Die-
ser Zustand ist in weiten Grenzen (= + 10V) unabhdngig
von einer Differenz zwischen den Bezugspotentialen vom

 Sender und Empfdnger.

Ist der bipolare Transistor gesperrt, so sperrt ouch der FET
wieder nahezu unabhdngig von der Differenz der Bezugs-
potentiale. Jetzt leitet die Diode D;, und am Emgong der
MOS-Logik stellt sich L-Pegel ein.

Hinweise zur Dimensionierung

Unter Einhaltung der angegebenen Toleranzen fir Ry, Ry
und die Betriebsspannungen arbeitet die Schaltung unter
Worstcase-Bedingungen. Die Widerstdnde am Eingang und

‘die Verzdgerungszeitkonstante kénnen den jeweils vorlie-

genden Bedingungen in weiten Grenzen angepaBt werden.

. Dr. Alfred Tolk,
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt




